S SENDEPENTODE e

ROHREN fuir Frequenzen bis 100 MHz

F7MHX5" -

max.92

Réhre von
unten gesehen

Mafte in mm

Fassung Rel sty
Gewicht der Rshre (Netto ca. 90 gr
Gewicht der Verpackung . e a. 35 gr
Abmessung der Verpackung ........o..eonosoinn. 60 x 60 x 155 mm
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RS 1003 ALLGEMEINE DATEN s»-ésus
ROHREN

Aufbau und Anwendung

Strahlungsgekuhlte 105 W-Pentode fir Gerate der Nachrichtentechnik

und in als HF-V , Oszillator, bei

Frequenzen bis 100 MHz gecignet.

beliebig

Heizart: indirekt

| Kathode: Oxyd

Kennwerte

ng2gt = 20
s = 18 mA/V bei I, = 100 mA
2= Ugz =400 V

| Kapazitdten

| Ce = 23 pF
o/ - 12 PF

‘ Cgta = 0,15 PF
|
|
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HOCHFREQUENZVERSTARKER

sm?m C-Betrieb RS 1003

ROHREN Kathodenbasisschaltung

£ s 30 100 MHz

U, = 1000 800 v

Ugz - 600 600 v

Ug1 -200 -200 v

lk 260 260 mA

Tksp 1,5 1,5 A

Q, 60 60 w

Qg2 10 10 w

Qg1 0,5 0,5 w

Rrg 50 50 ka (beilyy = 0)

us - 200 200 v

f = 30 30 100 100 MHz

Na~ = 155 13 105 70 w 1)

u, - 1000 800 80 600 v

Ugz = 340 335 380 350 v

Ug4 = -45 -35 =35 -30 v

Ugrs - 62 50 50 15 v

Tn & 215 207 200 193 mA

Tgz = 29 29 25 26 mA

Igq = 14 15 14 14 mA
" = 215 66 160 116 w

Nat = 0,87 0,75 0,7 0,65 w1

Q. = 60 53 55 4 w

Qg = 10 9,7 9,5 9,0 w

Qg1 = 0,24 0,22 0,2 0,25 w

n - 72 68 66 60 %

1) Ki sind nicht

ROK 2223/1.8.61 3



RS 1003 ANODEN- UND SCHIRMGITTER- “éﬂs

MODULATION ROHREN
£ = 30 MHz
U, 800 v
U] 300 v
ugf = -200 v
LE 260 ma
Iksp 1,5 A
Q, = 60 w
Qg2 - 10 w
Qg = 0,5 w
Ry & 50 Q(beilgy =
Uge g 200 v
£ H 30 MHz
Ny B 70 W
Ua = 800 v
Ug2 300 v
Ug1 = -90 v
Ugts = 110 v
I, 130 mA
ng = 25 mA
Ig = 14 mA

i, 3 104 w
Ngp = 1,5 w1
Q, = 34 w
Qg2 = 7.5 w
Qg1 . 0,2 w
n = 67 %
m = 100 % 2
Ugze = 230 v
Nmod = 55

1)  Kreisverluste sind nicht berticksichtigt

2) Bei Dauerton darf nur bis 80 % moduliert werden
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VORSTUFENMODULATION

RS 1003
SIEMENS
Tl Betrich
b B-Telephonic-Betric!
Grenzdaten
£ 30 MHz
u, 1000 v
us, 600 v
gy -200 v
. 260 ma
1 1,5 A
N .
a’ 60 w
Qg2 10 w
g1 0,5 w
R 50 K (beilyy=0)
ug 200 v
1 30 MHz
Nre 23 w 1)
u, 1000 v
Ugz 430 v
Ugt -18 v
Ugta 10 v
1 80 mA
1 7 mA
A 80 w
Q, 57 w
n 35 %
Ry 3500 2
m 100 %
Ugta 20 v
1. 1 mA | Hochstwerte bei
15 20 mA > Modulations-
1 150 mA | spitze
N, 0,05 w 1)

1) Kreisverluste

R6K 2223/1.8.61
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NIEDERFREQUENZVERSTARKER UND

RS 1003 MODULATOR sievens
AB-Betrieb ROHREN
2 Réhren in Gegentaktschaltung
Oy 1000 v
U 2 = 600 v
ugy = -200 v
Ik = 260 mA
ar i 3
Ql 10 w
2
Q§1 = 0,5 w
R, = 50 K (beilyy=0)
U; 200 i
NaN = 0 60 0 130 0 160 w
e O AT
Ua = 425 800 1000 v
Ugz = 425 425 425 v
Ugt < 168 = -17,5 18,5 Vo
Ug1-g1s = 0 10,5 o 11,5 o 13 N
13 = 2x50 2x130 2x50 2x130 2x40 2x130 mA
L 2 = 2x5 2x24 2x4 2x23 2x3 2x21 mA
2 = 2x21 2x25 2x40 2x40 2x40 2x50 w
ng = 2x1 2x10 201, T 2x10 2x1,2 2x9 w
k & A - 4 - 5 %
B T e B T B v o 3
Hyn = 35 8 10 Kz

1) Fur Einstellung des Arbeitspunktes sind die angegebenen Strsme

maggebend.
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KENNLINIENFELD
ROHREN larlgz =T WUg)d g =1(Ug) gy = (Up)

NENNAFAR AR
/ |
BENEA 5
w0

1 s
V16284 0+ 4812620 © 0
Ug, bt

mA

g 8
T
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KENNLINIENFELD §
RS 1003 larlgz = 1Ug) 1g =1 (Ug) 1gp = 1U,) s

1 | mA ]
[ILLT] = ! o 1 ‘
[*20V  ug,= Parameter
[ tem g | L G, ‘
|| fo=rrug,) L
Ug= 800V = )

it e 1]

\ Ug,= Paramete;
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sm?lu KENNLINIENFELD RS 1003

ROHREN larlga = fWUgq) 1g =1 (Ug) gy = 1(Uy)
Ug,= 500V
mA ]
o Io = f(Uq)
1
Ug Ug,= Parameter
i o =
[ [o=rigy / [ 1 [T
[t ry s
Ug=800 v -

1
\ l \ Ig=f(Uq)
= Parametes

~ +12
\< T W i
80 - = S
g ~] L
T
" —
s e e U Y D 4
a1 [=20
0 2%
0 200 400

l ]
8
g

Ua

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FOR BAUELEMENTE
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